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auf Wolframdiselenid

September 1999 Diplom

Okt. – Dez. 1999 Praktikum bei der IBM Deutschland Speichersysteme

GmbH Mainz

März 2000 – April 2003 Anfertigung der Doktorarbeit am Fritz-Haber-Institut

der Max-Planck-Gesellschaft Berlin unter der Betreuung

von Prof. K. Horn

Thema der Dissertation: Elektronische Struktur

niederdimensionaler Systeme an Oberflächen
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